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Фотоэлектрические свойства замещенных и смешанных пленок фталоцианинов и периленов на кремнии. 
Томилов Антон Андреевич
В работе представлено исследование фотоэлектрических свойств однокомпонентных и многокомпонентных структур, сформированных плёнками тетракарбоксила-диангидрида перилена (PTCDA), диоктил-прилен-дикарбоксимида (PTCDI-C8) и фталоцианина меди (CuPc) на поверхности кремния, и выявлено влияние заместителей на переходные процессы в пленке, а также на ряд других параметров. В качестве методики использовалось построение ВАХ при освещении в диапазоне 300-900 нм, спектральное исследование фотопотенциала, переходных характеристик, а также зависимостей фотопотенциала от интенсивности излучения. 
Основные результаты работы: 
       1.  При облучении исследованных образцов светом интенсивностью 1000 люкс в диапазоне длин волн от 300 нм до 900 нм обнаружен отчетливый фотовольтаический эффект. Спектральные характеристики фотопроводимости и фотоЭДС имеют два отчетливых максимума, расположенных в области поглощения органической пленки (500-700 нм) и в области поглощения кремния (800-900 нм). Ширина максимума фотопроводимости и фотоЭДС в области поглощения органического материала на 100- 150 нм уже в случае однослойной пленки (PTCDA, PTCDI-C8), чем в случае многослойной (CuPc/PTCDA или CuPc/PTCDI-C8). 

   2. Зависимости фотопроводимости и фотоЭДС от интенсивности излучения в диапазоне 200 – 1000 lux в области спектрального максимума, обусловленного поглощением в органической пленке,  имеют степенной, а области поглощения кремниевой подложки - логарифмический характер. 
Список публикаций

1. А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, С.А. Пшеничнюк, А.А. Гавриков, Н.С. Чепилко, А.А. Томилов, Н.Б. Герасимова, А.А. Лезов, П.С. Репин. Электронные свойства пограничной области между пленками фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди. //  Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, в. 7, с. 948-953
2. Н.С. Чепилко, М.В. Зимина, И.А. Дьяконов, А.А. Томилов, М.В. Мурашева, Н.Б. Герасимова, А.С. Комолов. Электрофизические свойства пленочных структур на основе фталоцианинов меди и производных перилена при световом воздействии и при адсорбции аммиака. // Сборник трудов VIII Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», СПб,  2012, с. 63-64
